




특허전략 단결정 성장 방법 및 장치[ A15] SiC –

2. 아래 사항을 포함하는 결정 성장 방법 중에서 에 대한 특허맵을 SiC Sublimation or PVT 작성

하시오.

결정 성장 기술 중 을 포함하는 테크트리 작성1) SiC Sublimation, PVT

2) 특허를 대상으로 할 것기간 범위 년 월 일 이후 출원 건US, EP, JP, KR, CN ( : 2000 1 1 )

정량분석을 실시할 것3) 

예 단결정 웨이퍼 제조에 대한 특허맵을 작성하시오   ) SiC . 

기술 분류 대분류 장치 제법 부품 등 ( ) : , , 

주요 경쟁 업체 등: Cree, II-VI, BRIDGESTONE, Nippon Steel 

국가 기술분야 권리자 연도 등에 따라 정량분석을 수행 후 의미를 도출/ / /

여기서 정량분석을 실시할 것 2-3) 

예 단결정 웨이퍼 제조에 대한 특허맵을 작성하시오 ) Sic 

라고 되어있는데 예시대로 

단결정 웨이퍼 제조 에 대한 특허맵을 작성해야하는지 아니면“Sic ” , 

“ 단결정 성장방법 및 장치에 대한 특허맵 을 작성해야하는지 답변 부탁드리겠습니다Sic ” .

-------------------------------------

답변< > .

문의 사항 회신 드립니다.

단결정 성장 방법 및 장치에 대한 특허맵 이 더 정확한 의미 인 것 같습니다‘Sic ’ .

이상입니다.








